FUNKAMATEUR - Bauelementeinformation

BiMOS-Operationsverstarker
mit MOSFET-Eingang und CMOS-Ausgang

CA 3130 (A)

Grenzwerte Kurzcharakteristik
P i K ich in. . Einheit . .
ara.lme il urzzeichen min max nhet » Gesamtbetriebsspannung min. 5V
Bef:”ebSSPa””U”Q +Ug +/-Ug/ 36 v . sehr hoher Eingangswiderstand
Differenzeingangsspannung  gd 8 \% (typ. 1,5 T)
Eingangsspannung & “Us-05V 448V . Gleichtakteingangsspannung
Eingangsstrom d 1 mA ab —U maalich
Verlustleistung bei 55 °C & . L g .
Umgebungstemperatur 630 mw - im Leerlauf praktisch _gesamter Be-
Lagertemperatur s —65 150 °C FrlebSSpannungsberelgh aussteuerb
- ideal fur einfache Betriebsspannung
« achtpoliges Plastik-DIP, SOIC oder
Metallrundgehause
Kennwerte (+Ug =15V, -5 =0V, dy = 25 °C)  Betriebsspannungsbereich
Parameter Kurzzeichen min. typ. max. Einheit —55..125°C
Ruhestrom Igo
bei Uy=7,5V 10 15 mA
g‘;; UAEZOV y 2 3 mA Applikationsmdéglichkeiten
setspannung o
CA 3130 8 15 mv - universelle Verstarker
CA 3130Ak HiuR 2 5 mv « schnelle Sample-and-hold-
Ausgangskurzschluf3strom Schaltungen
gegen +id 12 20 45 mA » Langzeittimer und -multivibratoren
gegen - 12 22 45 mA .
Eingangskapazitét C . FOI_OG|E|_<tr0nIk
bei 1 MHz 43 pF - aktive Filter
Transitfrequenz o « Komparatoren, ideal fur CMOS-
ohne Kompensationskapazitat 15 MHz Ansteuerung
mit 47 pF Kompensationskapazitat 4 MHz « Interfaceschaltungen, besonders
Slew Rate SR zu CMOS
ohne Kompensationskapazitét 30 Vius . puffer
mit 56 pF Kompensationskap. 10 Vius . gpitzen-Prazisionsgleichrichter
Anstiegszeit bei R= 2 kQ t . Alarmsysteme
C_ =25 pF und @=56 pF 90 ns
Gleichtaktunterdriickung CMRR
CA 3130 70 90 dB
CA 3130A 80 90 dB
GroRsignalverstarkung hY 94 110 dB Pinbelegungen
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Bild 1: Leerlaufverstarkung und Phasenver-
schiebung uber der Frequenz

(1 Leerlauf, 2..3 R =2 kW, C, =30 pF,

2 Cc =15 pF, 3 Cc =47 pF, 4 Cc = 150 pF)

'Us/ Gehéduse

Bild 3: AnschluRbelegung des Rund-
gehauses
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